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Представляет Национальный Исследовательский Ядерный Университет "МИФИ"

Национальному Исследовательскому Ядерному Университету
Московскому инженерно-физическому институту (НИЯУ МИФИ) в
2022 году исполнилось 80 лет. В 1942 году перед Московским механи-
ческим институтом боеприпасов была поставлена задача выпуска
инженеров-исследователей, сочетающих в себе инженерную подго-

товку с глубокими знаниями математики и теоретической физики. С целью подготовки
кадров для ядерной промышленности и науки в 1946 году в институте был создан инже-
нерно-физический факультет, а в 1953 году весь институт стал называться Московским

инженерно-физическим институтом — МИФИ. В создании и развитии МИФИ принимали
участие академики И. В. Курчатов, Я. Б. Зельдович, А. И. Лейпунский, лауреаты Нобелевской премии ака-
демики Н. Н. Семенов, И. Е. Тамм, И. М. Франк, П. А. Черенков, А. Д. Сахаров, Н. Г. Басов. Поскольку
МИФИ изначально был сформирован как исследовательский университет, взаимодействующий с ядерными
центрами, институтами и предприятиями Росатома, в 2008 году на базе МИФИ был создан Националь-
ный исследовательский ядерный университет “МИФИ”. Цель создания НИЯУ МИФИ — кадровое и на-
учно-инновационное обеспечение развития атомной отрасли и других высокотехнологичных секторов эко-
номики России.

Сегодня НИЯУ МИФИ вышел на новый уровень своего развития. Научно-исследовательская деятель-
ность НИЯУ МИФИ осуществляется по приоритетным направлениям развития науки и техники. К числу
важнейших из них относятся ядерная физика и энергетика, фундаментальные проблемы науки, прикладные
проблемы: нанофизика и нанотехнологии, микро- и наноэлектроника, информационно-коммуникационные
системы, системы искусственного интеллекта, приборы и системы медицинского назначения.

С первых лет в МИФИ проводились разработки специализированных приборов и уникальных систем
прежде всего для развития ядерной техники и физических экспериментов. Более 70 лет назад основаны
кафедры автоматики, электротехники, электроники и электрофизических установок, в 1965 году — ка-
федра электронных измерительных систем и первая в СССР кафедра микро- и наноэлектроники. Эти
кафедры в составе факультета “Автоматика и Электроника” готовили кадры и проводили исследования
в области создания датчиков, приборов и систем на основе современной элементной базы на протяжении
более 50 лет. Участвуя в создании и эксплуатации ядерных установок, ускорителей заряженных частиц,
источников ионизирующих и других излучений, МИФИ получил возможность экспериментально исследо-
вать действие радиации на элементы и компоненты электронной аппаратуры, а также на биологические
объекты. Разработанная при участии сотрудников НИЯУ МИФИ “Базовая технология прогнозирования,
оценки и контроля радиационной стойкости изделий микроэлектроники” в 2009 году удостоена премии
Правительства РФ.

Датчики на основе микро- и нанотехнологий разрабатываются и исследуются в МИФИ с 1970-х годов.
В последние годы важным направлением являются разработки портативных приборов и систем для оценки
малых концентраций взрывчатых и наркотических веществ, а также токсичных и взрывоопасных газов.

Спецвыпуски журнала “Датчики и Системы”, посвященные значимым событиям деятельности НИИ,
производственных объединений и ВУЗов стали традиционными мероприятиями, представляющими научно-
технические достижения организаций. К сожалению, в последние три года вследствие ограничений людских
контактов из-за пандемии COVID-19 сократились экспериментальные исследования, требующие колла-
борации специалистов разных кафедр и внешних организаций. Многие научные симпозиумы и конференции
были либо отменены, либо перенесены и проведены дистанционно (он-лайн). Несмотря на перечисленные
трудности ученые и инженеры находят возможности проводить НИР, создавать новейшие электронные
приборы и системы для нужд нашей страны.

В данном выпуске журнала представлены статьи сотрудников, аспирантов и студентов НИЯУ
МИФИ, часть из которых подготовлена совместно с коллегами из отраслевых НИИ. Статьи посвящены
разработкам новых методов и средств измерений малых концентраций газов, взрывчатых и наркотических
веществ, исследованиям элементно-компонентной базы датчиков, приборов и систем, а также влиянию
ионизирующей радиации на элементы интегральных микросхем.
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